Fakulteta za elektrotehniko

Linearna elektronika - VSS2

Admitanéni parametri:

11 = Y11U1 + Y12u2

19 = Y21U1 + Y22U2

Hibridni parametri:

u1 = h11t1 + hiaus

12 = ho171 + hooug
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RC ¢len - mejna frekvenca: f_sqp = 5=
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Miller-jev pojav (preslikava impedance med vhodom in izhodom tranzistorja z napetostnim ojacenjem

Ap na vhod tranzistorja):

Zvhod—izhod

ZM,vhod = 1—Ao

=> za skupni emitor: Cpy = (1 — Ap)Che

Kvadratna enacba:

ar’ +br+c=0
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Kolenska napetost diode: Ug = 0.7V
Termicna napetost pri T'= 27°C": Vp = 26mV



